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1) Paralaconfiguracion en fuente comun, encontrar €l valor del voltsje de entrada v, que hace que e FET
abandone la region de saturacion (activa) y entre alaregion del triodo.

2) Para d circuito en degeneracion de fuente que se muestra, graficar usando Spice su funcién de
transferencia para sefia grande.
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Suponer que Vpp = 12V, Ry = 1KQ, Rs = 100Q, y que se utilizaun E-
MOSFET de proposito general (por gemplo, con los siguientes

D pardmetros de Spice: Vto = +2V, Kp = 20u, Lambda = 0.05, L = 10u,
W = 400u)

3) Demostrar las formulas para sefiad pequefiade A, A, Zin Y Zoi de un amplificador en base comin.

4) Parad circuito en colector comun gue se muestra, encontrar una ecuacién para calcular € voltaje base-
emisor, vgg, como unafuncién de R, Vee Y Vo (ademés de los pardmetros del BJT 3, Isy Vr).
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Suponiendo que R = 100Q, Ve = 10V, Is = 1x107°A, B = 100, y
que V¢ = 25mV, graficar vge VS Vo para Vo de —10V a +10V (usar
v Vo Matlab, Mathcad, o algo similar).
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5) Demostrar las formulas para sefial pequefiade A, A, Zin Y Zo: de un amplificador en colector coman.
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